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1 Allgemeine Beschreibung

Das Bauelement ist speziell geeignet fir Anwendun-
gen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter.
Bestuckt mit einer schnellen 650nm LED die Uber
eine hohe optische Ausgangsleistung verfugt, ist das
Bauelement eine gute Alternative in Datenlbertra-
gungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2 Anwendungen

Aufgrund der hohen Datenlbertragungsrate von
bis zu 100MBd (mit geeigneter Treiberschaltung)
und den guten optischen und mechanischen Eigen-
schaften findet das Bauelement eine Vielzahl von
Anwendungsmaoglichkeiten:

* optische Netzwerke
e Industrieelektronik

* Leistungselektronik
e Lichtschranken

3 Bestellinformation

Ausfiihrung Bestellnummer
F-SMA 905 SE 650 SM 101
F-SMA mit Befestigungszubehor 905 SE 650 SM 121
F-ST 905 SE 650 ST 101

F-ST mit Befestigungszubehdr 905 SE 650 ST 121
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Eigenschaften

e 650nm LED

*  F-SMA Anschlufy

*  F-ST Anschluf

* geeignet fur Kunststofflichtwellenleiter und
PCF-Faser

* Metallgehause

* wellenlétfahig

12,7
2,54

Schaltbild

104

PIN 1 Anode
PIN 2 Kathode

Ly

NN

14,3

/ 3/8-24 UNF-2A

Zubehor:

6,0
,8

M2,5

]

Befestigungsmutter, Feder-
scheibe,

Schrauben fiir Leiterplat-
tenbefestigung

#2-56 UNC




Ratioplast r

10/19
Electronics | OptoElectronics Rev. A03 TO5SE650SM101
LED 650nm
6 Grenzwerte
Belastungen die iiber die als "Grenzwerte’ angegebenen hinausgehen kénnen das Bauelement

dauerhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der
dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlassigkeit des Bauele-

mentes darunter leiden kann.

Parameter Wert Einheit
Betriebstemperatur -40 ... +85 °C
Lagertemperatur -40 ... +100 °C
Sperrschichttemp. 100 °C
Lottemperatur o
2mm vom Gehdause, t < 5s 260 C
Sperrspannung 3 \%
Durchlaf3strom 50 mA
Verlustleistung 120 mW
Warmewiderstand 450 K/W
7 Technische Daten (T, = 40°C bis +85°C)
Parameter Symbol Bedingung Min | Typ | Max |Einheit
E;;E'j‘fg v, l e oe = SOMA, T,=25°C 20 | 26 v
| =10mA, T,=25°C,
t Desamt- t P, | Werty Z10%ogWert, Amw), | -10.5 | -62 | -25 | dBm
strahlungsleistung 1mm POF, Lange 1m, NA=0.5
WeIIenIapgen— A 630 685
bereich P
Schwerpunkt- A 650 nm
wellenlange D
Halbwertsbreite A, 20 30
t o 14 20
. r (10%...90%) R_ILED =100Q, T,=25°C,
Schaltzeiten boon o Wert,, =10%log(Wert.,._/1mW) 6 | 22 ns
Kapazitat C, f =1MHz; V=0V 52 pF
LED 10mA-50mA 0
- Toopr b€ T,= -40°C bis +25°C o%/K
T t POPT LED 10mA-50mA; 04 °
Ec’;‘;f’f‘?zrf‘e r‘:tr T,op; bei T,= +25°C bis +85°C -
v -1.8 mV/K
T, 0.16 nm/K
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8 Kennlinien
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Alle Informationen in den Datenblattern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und
Gewissen erstellt. Sie werden regelméBig kontrolliert und aktualisiert. Fiir eventuell noch vorhandene Irrtiimer
oder Fehler wird keine Haftung libernommen. Anderungen vorbehalten.
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Jockweg 64
D 32312 Libbecke

Tel. +49 (0)5741 2366 5-0
Fax +49 (0)5741 2366 5-44

Internet: http://www.ratioplast.de
E-Mail: opto@ratioplast.de
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